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Rerun lO.-l8. Jnnuar 1952 

Die Tagung s tand unter  dem Thema:  , , V o r g k n g e  a n  K r i -  
s t a l l o b r r f l i i c h e n " .  Dir  Vorbereitung hat ten Prof. M .  v. Lnue 
und Prof. I .  N .  Slrnnski, Berlin, iibernommen. Xach I~cgru5ungs-  
worten des Senators fur  Volksbildung, Prof. Tiburtius und des 
llektors der Technischen Univergitat, Prof. Sfra?zs/ii, leitete Prof. 
11. Lazte die Tagung ein. 41s AbschluO fand a m  13. Janua r  rine 
Gedenkfcier in  Berlin-Dahlem anlaBlich des 100. Grburtstages 
r o n  Vnrl l  Hoff s ta t t ,  bei der Prof. I .  A'. Stranski die Gedachtnis- 
rede hielt. 

OberflaeltenRtruktur 
A.  K O  C I1 E N D O  R F E  R ,  1)ussrldorf: Quanlitafice Beschrei- 

bung des Krislallgefiiges ?nit IIilfe von Verselzungen. 
F u r  die Erklarung der Mosaikstruktur vieler Kristalle iat die 

Annahme von ebenen und raumlichcn eingeschobenen ,,Verset- 
zungsschichten" ein gutes IIilfsmittel. Dies gilt besonders fur 
geringe Ilichtungsunterschiede zwischen den MosaikblBcken. Auf 
die Verbindung zur Scho l lk~-~ngJ fe r schen  Fehlordnungstheorie 
wird hingewiesen. 

F .  C. F R A  N I<, Bristol: Krislnlliuachsfuni und Verselzungen. 
Es wird cine Gegenuberstellung der molekular-kinetisclien 

Theorien des Kristallwachstums fur  ideale Kristalle, wie sic in 
d r r  I lauptsache von Volnrer, Iiossel wid Slranski entwickelt wur- 
den, und der Wachstumstheorie der Realkristalle von Burtoia, 
F rank  und Cnbrera gegeben. F u r  genauere Information iiber die 
Rolle der ,,spiral dislocations" als Urheber von Wachstumsfor- 
men, fiir die keine yon der ,,idealen" Theorie geforderte Arbeit zur 
Flachenkeimbildung notwendig ist, mu0  auf Originalarbeiten yer- 
wiesen werden. 
A u s s p r a c h e :  

L. Graf, Stut tgar t :  Neben dem be1 allen erwahnten Theorien be- 
rucksichtigten ,,tangentialen" Wachstum diirfte bei den groaeren 
Wachstumsgeschwindigkeiten ein ,,normales" Wachstum fur die 
Ausbildung der makroskopisch beobachteten Spiralen maljgebend 
sein. 

E.  C R E M E  R ,  Innsbruck: Cnlersuchung con Oberflachenstruk- 
luren ?nit Hilfe von Adsorption und Knlnlyse. 

Wihrend  die Imigniuirsche Theorie rnit einem konstanten Wcr t  
fur die Adsorptionsenergie arbeitet., ist a n  der realen Oberflache 
rnit einer Verteilungvon a k t i r r n Z e n t r e n v e r s c h i p d e n e r  S t a r k e  
zu rechnen. Daraus ergibt. sich in weiten Bereichen die Freund- 
lichsche Adsorptionvisothernie. a =  K itn. Rei kleinem c ist n =  1, 
bei sehr hohem n =  0. I m  Zwischengebiet ist n - T und die Ge-  
raden fur versehiedenc T irn log a/log c-Diagramm schiieiden sich 
in einem Punkte .  Adsorptionsmessungen fur E d e l g a s e  ergeben 
A - Tk, wiihrend die Euckensche Regel A - d'l'k verlangt. Die 
Ijenutzung von katalytischen Untersuchungen fur hussagen uber 
die Oberflichenstruktur sind bisher noch zu ungenau, u m  defini- 
tive Antworten zu geben, besonders d a  durch den sog. Kompen- 
sationsrffekt (entgegengesetztes Verhalten der A k t i r i t i t  und der 
Aktivierungswarme in  der Arrheniusschen Gleichung) v i d e  Eigen- 
scliaftm im Experiment nieht erkennbar Rind. 

G. N. S C H T V A B ,  Munchen: Uber SlGrzentren in Oberfluchen. 
Uritrr Berucksichtigung nur  einfacher clektrostatischer Po- 

tentialverteilungen werden die Energien berechnet., die Storstellen 
in  einem Kationen-gestorten kubisch-flichenzentrierten Gitter 
besitzen. Es wird fu r  rersehiedene Kristallfliichen und -kanten 
die Storstellendichte und -rerteilung a n  der Oberflache bestimmt. 
Aus dern verschiedenen Verhalten yon Leerstellen und Zwischen- 
gitterionen wird die A u f l a d u n g  a n  s i c h  n e u t r a l c r  K r i s t a l l -  
f l a c  h e n  angcnommen. 

H .  E .  B U C IL' L E Y ,  Nanchester : a )  Oberfliicheneigeiischafleli con 
Sic- Kristallen. 

b )  Eine  Bemerkung zu d e n  Schwierigkeilen der niodernen Kristull- 
7r:achstic ntstheorien. 

N. C A B R E  R A ,  Shvres: Oberflachenstrukfur und Adsorption. 

0 borf Itichenenergie 
A. V a n  IZOO K ,  Worrhrster ,  Jlass.: Die Oberflaelierisnergie con 

Rohrzucker. 
Van  Hook und Iiilniartin bestirnrnten mit rcrschiedenen Me- 

thoden die freie Oberfl~chetienr~rgie von Itohrzucker sowohl fu r  
die Schmelze als auch fiir den Kristall. Eine der interessantesten 
Methoden diirfte die von Antonoff ( . J .  Phys. Chem. 52, 969 [1948]) 

sein, die die Oberflacheiispaniiiin~ yon Kristallen aus  den1 An- 
fangspunkt vollstandiger Ijenetzung mit geeichtcn Versuchspastcn 
feststellt. Der erhaltene YittelwerL fur  festeii Itohrzucker ist 
224 erg/cni2, wahrend er a n  der Grenzflache Kristall:p=siitti.te 
Losung 84 erg/cm2 ist. Die Diffr.rene v o u  140 erg/crn2 ist zwar 
etwas hoch, verglichcn rnit der OberflLchensl)annung gesi t t igter  
Liisiing (80 erg/cm2), jedoch durchaus erkl i rbar ,  da alle be- 
nutzten Methoden recht roll sind und auch die Werte fur die gleiche 
gemessene GroDe bis zu 150 erg/cm2 scliwanken. Interessarit ist 
es, da13 bei T = 0" K cine throretische Ilereehnung fur die (100)- 
Flache den Jiittelwert 710 erg,'cm2, also einen erheblich hiiheren, 
ergibt. 

F .  0. K O E N I G ,  Stanford: Zur Definilion der Oberflaehen- 
spannung und der freien OberflBclieiietiergie. 

Oft vermi5t man  cine klare Untcrscheidunp der Uegriffe Ober- 
flachenspannung und Oberflachenenergie. Als gebrluehlichste 
1)efinit.ionen der freien Oberflachenenergie seien genannt :  J)ie 
Gibbssche, die Bakker-VerscRctffeltsche und die sog. freie Auftei- 
lungsenergic. Sic steheii zur  Oberfliiclienspaiinung in  folgender 
neziehung : 

K 

1 
fa - u + c I; pi 

I 
fW" y- 

Dabei ist ri die Gibbssche Oberfliichenkonzrntration und !?,d,as 
chemische Potential dcr i-ten Komponente des Systems. 1 i 1st 
der entsprechende Ausdruck f u r  die Grcnzschieht in  der Defini- 
tion r o n  Hnkker-Verschaffelt, r die Dicke dieser Schicht und P cin 
Mittelwert des Drucks. Die GrijOe 0'' bezriclmet die Obrrflichen- 
spannung im aufgeteilten Zustand. Die Oberfllclienspannung 
selbst ist wie ublich durcli den Ausdruck 

U = Flache der I'hasengrenre 

definiert. 

K .  F .  I I E R Z F E L D  und S.  G. R E E D  jr .7  Washington: Der 
Begriff der freien OberflAchenenergie bei kleinsten 'I'eilchen. 

Die freie ObcrflHchenenergie kleinster Trilchen ist keine ther- 
modynarnische ZiistandsgrijGe, da durch den Konfigurations- und 
Konzentrationsanteil der Entropie rine eindeutige Uestimmung 
ohne Kenntnis der Umgebung drs Teilchens prinzipioll unniijglich 
wurde. Vortr. sieht diese Formulierung als sclidrfcr an als die 
gewohnlich benutzte, daU bei sehr kleinen 'I'eilchen, die iiur aus 
wenigcn Molekeln bestehen, die zii einern grwissen Grade willkiir- 
liehe Lage der Gibbsschen Spannungsfliiche cine genaue Defini- 
tion unmiiglich macht. 

F .  E R D M A N , V - J E S ' i V I T Z E R  rind F .  C f j N T I I E ' R ,  Frei- 
berg: Zuni Jotfie-Effekt bei Druek fiir Sfeinsulz. 

0. E M  E R 9 L I2 B E N ,  Berlin : Eine Darstellung des Einflusses 
der lirislnllbegreiizurig nu/ die Gilterenergie endlieher Ionenkristulle. 

F .  P .  B U F F ,  Rochester: Stnllslische Theorie kugelfBrniiger 
Tropfen. 

E .  B A U E R ,  Paris: Cber  die Energieaerhullnisse bei  der Ad- 
hiision fliissigfcst. 

Kelrnbildung 
M. P O L  L E R  M A N N ,  Karlsruhc:  Die Tropfchenbiltluftg u n  

n e g a t i w n  und an pos i t i ren  Ionen i n  iiberstiltigte~n Wasserdnnipf. 
In einer Sebelkammer (Luf t  -!. 2(yl H,O-Dampf) werden tlrirrli 

cincn scharf begrenzten x-Strahl Ionen erzeugt. 1)urcli rin senk- 
reoht eur Strahlrichtung der x-Teilchen anpelegtrs elrktrisches 
Feld, das bei Erreichen einer bestiinniten Expansion einnrsehaltet. 
wird, wird dicacr Ionenstrahl auseinsndprgt,zogen untf die Triipf- 
chenspurcn in  rerschietlenen Zeiten der Expansion phot.ogra- 
phiert. Aus  den so erhal tenrn l<ildern ldrJt sir11 die JVanderungs- 
geschwindigkeit der positiven und negativen loncn best.ininien. 
Es treten zwei scharf getrennte neqative Ionengruppen auf. Hei 
den positiven werden zwei starkcre Spuren beobachtet, die durch 
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einen kontinuierlichen Ubergang miteinander verbunden sind. Als 
Hauptanteil an den positiven Kondensationskeimen werden teils 
primar, teils durch Umladung erzeugte H,O+-Ionen angenommen. 
Die innere Spur la5t sich den schon beim Einschalten des Feldes 
sorhandenen W asser-Ionen zuschreiben, wahrend der kontinuier- 
liche Schleicr zu Ionen gehort, die bei eingeschaltetem Feld ge- 
bildet wurden. Die auDere Spur hingegen riihrt von H,O+-Ionen 
her, die erst nach Abschalten des Feldes durch Umladung ent- 
standen und daher nicht auseinandergezogen wurden. 

L.  V .  C O  U L  T E  R ,  Boston: h e r  d ie  Adsorption von Wasser- 
dampf an Silberjodid. 

Die Wirksamkeit yon AgJ als Kondensationskeim fur unter- 
kuhlten Wasserdampf wurde bis vor kurzem auf die Ahnlichkeit 
der Gitterstruktur zuruckgefuhrt. Da aber auch andere Stoffe 
ohne diese Eigenschaft sich ahnlich gunstig erweisen, wurden die 
Adsorptionsverhaltnisse an AgJ untersucht und ewischen 16-34O C 
Adsorptionsisothermcn aufgenommen. Die Messungen zeigen 
kein auBergewohnliches Adsorptionsvermogen. Bei einem von 
der Temperatur abhangigen Druckwert t r i t t  jedoch ein sprung- 
haftes Anwacbsen der Adsorp.tionsmenge um einen bestimmten, 
temperaturunabhangigen Betrag ein, an den sich normale Zu- 
nahme rnit dem Druck wieder anschliclt. Bei Elimination dieses 
Sprungbetrages folgt die Isotherme gut  der Preundlichschen 
Formel. Die Vorsuche erlauben leider keinen SchluB auf das Ver- 
halten bei tiefen Temperaturen und auf abgedampftes AgJ. Es 
sol1 untersucht werden, ob die sprungartige Zunahme auf Hydrat- 
bildung an Verunreinigungen zuriickzufuhren ist. 

A. N E 77 H A  U S ,  Darmstadt : Uber Keimbildung und orien- 
tierten Stoffabsatz auf artfremden kristallinen Oberflachenl). 

G. M .  P O U N D  und V .  K .  L A  M E R ,  Pittsburgh und New 
York: Kinetik der  kristalltnen Keimbildung in unterkuhlten Flussig- 
k e i t e n . 

Mit einer Oxydschicht uberzogene Tropfchen geschmolzenen 
Z i n n s  (5 p Durchmesser) wurden um 120° unter den Schmelz- 
punkt (232O C )  unterkuhlt. Mit einer Dilatometeranordnung wurde 
der zeitliche Ablauf des Erstarrens dieser Tropfchen verfolgt. Auf 
Grund des Kurvenverlaufs wird geschlossen, daB heterogene 
Keimbildung an Verunreinigungen innerhalb der Tropfchen den 
Anteil homogener Keimbildung uberwiegt. Die Werte stimmen 
recht gut  mit den von G. E. Kimball fur diesen Fall theoretisch 
berechneten uberein. E s  wird die minimale freie Energie an der 
Grenzschicht fest/flussig zu 68,5 + 1 erg/cm2 bei 115O C best impt .  
Um einen EinfluD der Oxydschicht zu eliminieren, wurde die 
Dicke dieser Schicht variiert, ohne eine Anderung feststellen zu 
konnen. 

F.  C. C O L L I N S ,  Brooklyn: Spontane Keimbildung als Nicht- 
Gleichgewichtsproblem. 

Die Becker-Doring-Theorie der Keimbildung nimmt nicht Rhck- 
sicht auf die sog. , , A n l a u f p e r i o d e "  bis zur Einstellung des sta- 
tistischen Gleichgewichts unter den Molekelaggregaten innerhalb 
der Dampfphase. Es wird hier eine Ableitung der Halbwertszeit 
dieser Anlaufperiode gegeben. Es ergibt sich die Formel: 

("-1)' 
f1/% = 0.46 ~ - 

r + s  

Dabei ist v die Anzahl der Molekeln des kritischen Keims und r 
und s sind die Wahrscheinlichkeit der Anlagerung bzw. Abgabe 
einer Molekel. Wahrend in den meisten Fallen diese Zeit vernach- 
lassigbar klein ist, wird z. B. fur Alkohole, bei dencn die Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten fur einzelne Molekeln wegen des Auf- 
brecbens von H-Bindungen recht klein sind, die Anlaufzeit ent- 
sprechend verlangert. Diescs Ergebnis wird als mogliche Deutung 
des beobachteten hohen U n t e r  kii h l u n g s g r  a d e  s vieler Alkohole 
angesehen. 

H. R E I S S ,  Summit, N. J.: Statistische Mechanik der irrever 
siblen Kondensation. 

Es wird eine Theorie der irreversiblen Kondensation entwickelt 
und ihre Ergebnisse rnit der Becker-Ddring-Frenkel-Theorie, der 
wichtigsten Vertreterin der reversiblen Koudensationstheorien 
verglichen. Durch die Beuutzung von Gruppen von Keimen im 
Konfigurationsraum an Stelle von Einzelkeimen werden die 
Schwierigkeiten der Definition und Einfuhrung thermodynami- 
scher OberflachengrbDen umgangen. 

J .  A. C H R I S T I A N S E N  und A. E. N I E L S E N ,  Kopen- 
hagen : Uber. das Zusammenspiel zwischen Keimbildung und Kri- 
stallwachstum. 

Fur die F a l l u n g s z e i t  aus einer Losung fanden die Vortrr. 
eine einfache Abhangigkeit von der Konzentration atf = c-(*'), 
die auchvon A. Touborg-Jensen (1937) uud V .  K .  La Mer (1950/51) 
bestatigt wurde. Dieser empirischen Formel wird die Gleichung 
fur die Keimbildung einer Reaktion pter Ordnung gegenuberge- 
stellt; 

wobei p die Anzahl der Einzelpartikel im kritischen Keim dar- 
stellt. Die r e l a t i v e  K e i m b i l d u n g s g e s c h w i n d i g k e i t  I%= e C d t  d t  
liefert - = a  C p f l  . Trotz des nur forinalen fjbereinstimmens 
dieses Ausdrucks rnit dem fur die Fallungszeit wird die letzte 
Gleichung unter Annahme flachenproportionalen Wachstums der 

. Keime und einer kubischen Abhangigkeit der Wachstums- 
geschwindigkeit von der Konzentration integriert. Man gelangt 
zu guter Ubereinstimmuug rnit den experimentellen Ergebnissen 
mit dem Ansatz p = 9 und erhalt ti kcP'  = 0.6 fur Calcium- 
fluorid. 
A u s s p r a c h e :  

Christianskns Daten und unseren eigenen fur  BaSO, p = 7. 

Kristallwaohstum 
W .  G. ' B U R G E R S ,  Delft: Keimbildung und Waehstum bei 

Kristallen in festen Metallen. 
Es werden die ,,Keimbildungstheorie", bei der Neubildung von 

Rekristallisationskeimen angenommen wird, und die ,,Block- 
Hypothese" gegenubergestellt. Ausfiihrlicher wird die letztere 

dC 
= 1 c*, 

dx 
dt  

La M e r  New York: Wir fanden unter Bcriicksichtigung v0.n 

1) Vgl. den ausfiihrlichen Aufsatz des Vortr., diese Ztschr. 61, 158 
[1952]. 

behandelt. Bestimmte -Gitterbereiche, die auch bei starker Ver- 
formung nioht amorph werden, sind in dcr Lage, auf Kosten ihrer 
Umgebung zu wachsen, wenu a )  sie groDer sind als die umgeben- 
den Bereiche, b )  ein genugend groDer Orientierungsunterschied 
zur Umgebung besteht. Bei fast gleicher Orientierung findet man 
o f t  in rekristallisierten Eiukristallen Einschliisse, die vom wach- 
senden Bereich nicht erfa5t wurden. Der EinfluD verschiedener 
Versetzungstypen wird diskutiert. 

W .  K O S S E L ,  Tiibingen: Zur Systematik der Oberflachenvor- 
gange bei Wachsttim und Abbau von Kristallen. 

I n  einem systematischen Uberblick uber die Entwicklung der 
molekular-kinetischen Wachstumstheorie von Kristallen wird be- 
sonders auf die Wichtigkeit und Anschaulichkeit von K u g e l -  
w a c h s t u m s v e r s u c h e n  hingewiesen (vgl. diese Ztschr. 63,  563 
[ 19511 ) . 

H .  L. F R I S C H ,  Brooklyn, N. Y.: Diffusionsb&immtes Pha- 
senwachstum. 

Fur die Berechnung der Wanderung einer Phasengrenze wird 
die Nernstsche Annahme konstanter Konzentration an dcr Pha- 
sengrcnze fallen gelassen und durch die allgemeiuere Diffusions- 
gleichung v c - k e  = g(t) 
ersetzt. Es werden Losungen fur dieses Problem mit Hilfe der 
Storungsrechnung angegeben. An Hand des Stefan-Problems wird 
die Berechtigung der benutzten Approximation nachgewiesen. 
Fur die Zeitabhangigkeit des Radius eines wachsenden Teilchens 
wird am Anfang ein lineares Verhalten gefunden, das dann in die 
bekannte Abhangigkeit Ra( t ) -R2(0)  = 2 ka D t  iibergeht. 

W .  J A E N I C K E ,  Gottingen: ober d e n  Zusammenhang zwi- 
schen Potential und Auflnsungsgeschwindigkeit von Salzen. 

Ausgehend von der Proportionalitat zwischen Auflosungsge- 
schwindigkeit und Potentialanderung werden die Gleichgewichts- 
bedingungen in dcr iiblichen Weise definiert. Das entsprechende 
System fur i~ =# 0 1aDt sich naturlichnicht allgemein festlegen, kann 
aber in Naherung z. B. durch Konstant,haltung der Konzentration 
einer Komponente in der Losung bestimmt werden. Eine so ge- 
wonnene Naherungsformel wird a m  Beispiel der Auflosung von 
AgCl gepruft und einigermaoen befriedigende Ubereinstimmung 
zwischen Formel und Experiment gefunden. 

0. K N A C K E ,  I .  N .  S T R A N S K I  und G. W O L F F ,  Berlin: 
Probleme der Verdampfung. 

Die Hertz-Knudsensche Formel fiir den Kondensationskoeffi- 
zienten liefert nur fur homoopolare Kristalle uud Metalle einen 
Wert fr M FW 1. Bei Valenzgittcrn dagegen ist er erheblich nied- 
riger. So z. R. fur den ClaudetiP), die monokline Modifikation des 
Arseniks M =  10-6. Fur den Fall der hexagonalen dichtesten Kugel- 

*) Vgl. diese Ztschr. 63, 127, 243 [1951]. 

Angew. Chevn. / 64. Jahrg. 1952 / N r .  9/10 276 



packung werden die relativen fibergangswahrscheinlichkeiten aus 
der Halbkristallage auf die Stufe, die FlBche und die Dampfphase 
unter Berucksichtigung der Sattelenergie nach der Naherungs- 
formel van Polanyi und Wigner berechnet. Eine explizite Formel 
f,ur den Kondensationskoeffizienten wird unter Benutzung der 
Ubergangswahrscheinlichkeiten angegeben. Fur  normale Kri- 
stalle liegt die Aktivierungscnergie der Verdampfungsgeschwindig- 
keit in der GroDenordnung der Verdampfungswarne, ist aber beim 
Claudetit doppelt so grob. Dies wird auf die Trennung van H a u p  t-  
v a l e n z e n  zuruckgefuhrt. Die Frage des Einflusses van Ver- 
spannungen auf die Verdampfungsgeschwindigkeit beim Real- 
kristall wird an Hand von Messungen van Stranski und WinkIer 
diskutiert. 

A .  P O L I T Y C K I  und H .  F I S C H E R ,  Karlsruhe: Zur Deu- 
fung der Atzfiguren beim Atzen und chemischen Polieren von Alu- 
miniuma). 

A .  N E  U H A  U S  und G. N I  T S  C H M A  N N ,  Darmstadt-Wetz- 
lar : Zur Ausdeutung der Waehstumsergebnisse nach dem Nacken- 
Kyropoulos-Verfahren4). 

H .  S E I F E  R T ,  Munster: Kristalltrachtbeeinflussung wachsen- 
der Kristalle durch Ldsungsgenossen als Adsorptionsproblem. 

Nach einem allgemeinen Uberblick uber Trachtbeeinflussung 
wird der Fall der Einwirkung van Glykokoll auf das Wachstum 
.von NaCl diskutiert. Die rein geometrische Ubereinstimmung 
des (110)-Gitters van NaCl rnit (100) bei Glykokoll wird nicht als 
ausreichend angesehen. Es wird Kantenanlagerung des Glykokolls 
und mogliche Kettenbildung angenommen, die zu einer Stufen- 
bildung auf der Wurfelflache fuhren und ein Zusammenschrump- 
fen der freien Wurfelflache hervorrufen und so besonders (110) 
gegiinstigen. 

B. H O N I G M A N N  u n d I .  N . S T R A N S K I ,  Berlin: Tracht- 
anderungen von Hexamethylen-tetramin-Kristallen bei konstanter 
Temperatur und unter dem EinfluP van Temperatursehwankungen. 

Bei konstanter Temperatur werden Trachtanderungen der 
Wachstumsendform rnit dem erhohten Dampfdruck uber den sub- 
mikroskopisch vorgebildeten Flachen, die aullerdem noch zur 
Gleichgewichtsform gehoren, erklart. E s  findet so lange Abdamp- 
fen statt,  bis die Druckunterschiede uber den Flachen sich aus- 
geglichen haben. Zur Abscbatzung des Einflusses von Tempera- 
turschwankungen werden die relativen Dampfdruckanderungen 
uber kleinen Kristallflachen (gegenuber dem Druck p a)) und 
die Wirkung von A T  miteinander verglichen. (Einem A T  = O,0lo 
entspricht z. B. eine Flachenbreitenanderung van om). Das 
Auftreten eines Temperaturgradienten wirkt sich starker aus als 
ein Schwanken der Temperatur des Gesamtsystems um den glei- 
chen Betrag. Die Beeinflussung der Trachtanderung durch Fremd- 
molekeln wird erwahnt,w&hrend die Zersetzung des Hexamethylen- 
tetramins bei den benutzten Temperaturen vernachlassigbar ist. 
Der eine der Vortr. (H.) berichtete auI3erdem uber entsprechende 
Versuche an NaCl. 

J. W I L L E M S ,  Krefeld: Die orientierte Verwachsung van Kri- 
stallen organischer Verbindungen als Problem der Chemie der Mo- 
lekelverbindungen. 

Es hat  sich gezeigt, dal3 orientierte Verwachsung organischer 
Verbindungen haufig bei Stoffen auftritt, die Molekelverbindun- 
gen miteinander bilden, wahrend die bisher fur entscheidend ge- 
haltene ifbereinstimmung der Kristallstruktur der verwaohsenden 
Partner nur eine geringere Rolle als Kriterium fur die Moglich- 
keit van Verwachsungen spielt. Als Beispiel werden u. a. eine 
Anzahl von Molekelverbindungen der Chinhydron-Reihe ange- 
fuhrt, deren Partner zur orientierten Verwachsung gebracht wer- 
den konnten. Als wesentlich fur das Auftreten der orientierten 
Verwachsung wird das Vorhandensein van zwischenmolekularen 
Kraften, wie Dipolorientierungseffekt, Ionen-Dipol-Orientierungs- 
effekt, Dispersionseffekt und die Wasserstoff-Brucke angesehen, 
die auch bei dei Bildung van Molekelverbindungen eine ausschlag- 
gebende Rolle spielen. 
Aussorache :  

A. Neuhaus, Darmstadt: Die Vorstellung des Vortr., da5 fur die 
Bildung van orientierten Verwachsungen dieselben Faktoren ma& 
gebend sind wie fiir Molekelverbindungen, wird durch orientierte 
Venvachsungen widerlegt, wie z. B.: 

Anthracen orientiert auf (100) van 0-Aminophenol 
Chloranil orientiert auf (001)-'Anthracen, 

bei denen eindeutig festliegt, dab die Verwachsung nicht wie bei 
Molekelverbindungen parallel zu den Benzol-Ebenen stattflndet. 
Es ist zu vermuten, da5 die meisten organischen orientlerten VW- 
wachsungen durch Ausbildung einer Zwischenschicht elner Molekel- 
verbindung selbst entstehen. 

*) Vgl. diese Ztschr. 63 139 19521. 
') Vgl. diese Ztschr. 6 2  567 119511. 

A .  S M E K A L ,  Graz: Keimbildung und Wachstum bei der Re- 

A .  G U I N I E R,  Paris: Bildung und Wachstum von Zonen und 

kristallisation van Natriumchlorid. 

Ausfallungen i n  iibersattigten festen Ldsungen. 

Adsorption 
G. 8'. H U T T I G  und 0. T H E I M E R ,  Graz: Gasadsorption 

und Oberflachenstruktur. 
Die Langmuirsche Adsorptionsisotherme gilt fur den Fall ho- 

mogener Adsorption an der gesamten Oberflache. Besonders bei 
schwacher Adsorption lassen sich aber MeDwerte und Langmuir- 
sche Isotherme haufig nicht in Einklang bringen. Dagegen gibt 
die Freundliehsche Formel den Kurvenverlauf of t  erstaunlich gut  
uber einen weiten Druckbereich wieder. Es wird eine Ableitung der 
Freundliehschen Isotherme aus einer Boltzmann-Verteilung van 
aktiven Zentren angegeben. Fur  diese inhomogene Adsorption 
spricht auch z. B. die oft beobachtete Abnahme der differentiellen 
Adsorptionswarme rnit zunehmendem Bedeckungsgrad. Weiter 
lallt sich aus dem Verlauf der Kurven fur die Desorptionsgeschwin- 
digkeit5) klar das Auftreten van aktiven Zentren verschiedener 
Aktivierungsenergie erkennen. 

R. S U H R M A N N ,  3raunschweig: Uber den Adsorptionszu- 
stand von Fremdmolekeln an leitenden Oberflaehen. 

Der Adsorptionszustand von W a s s e r s t o f f  an Pt-Folie wird 
durch Messung der photoelektrischen Empfindlichkeit bei gleich- 
zeitigem Elektronenbombardement verfolgt. Eine bei 10000 C 
fur einige sec gegluhte Folie zeigt dabei eine anfangliche Empfind- 
lichkeitszunahme fur A = 2655 A, die dann rasch fast auf Null 
abfallt. Es  werden sowohl adsorbiertes H, als auch H-Atome fur 
die Anfangsadsorption angenommen. H-Atome erhohen die 
Empfindlichkeit, da  sie rnit ihrem Elektron a n  den Elektronen 
des Tragermetalli ,,anteilig" werden, wahrend H, rnit van der 
Waalsscher Adsorption keinen Einflul3 ausubt. Unter Elektronen- 
bombardement werden die vorhandenen H, aufgespalten und be- 
wirken so das anfangliche Maximum. I m  weiteren Verlauf werden 
mehr und mehr H-Atome abgeschlossen, so dall die Empfindlich- 
keit absinkt. Die geringen notwendigen Energien (lo-' A bei 
200-300 Volt) bei der Bombardierung gewahrleisten Konstanz 
der eigentlichen Metalloberflache, was z. B. bei Gluhemissions- 
messungen oft nicht gegeben ist. Bei der Adsorption van atomarern 
S a u e r s t o f f  auf Pt wird ein starkes Absinken der Empfindlioh- 
keit beobachtkt, was sich durch Bindung van Metallelektronen a n  
die adsorbierten 0-Atome erklart. Fur  das Eindringen van 
atomarem Sauerstoff und Wasserstoff in diinne Ni-Schichten 
wurden Leitfahigkeitsmessungen vorgenommen, die entsprechend 
den beschriebenen Vorstellungen bei H eine Zunahme und bei 0 
eine Abnahme der Leitfahigkeit zeigten. Bei der Adsorption van 
N,O an Platin wurde auch ein Absinken der lichtelektrischen 
Empfindlichkeit beobachtet, was auf den gleichen Mechanismus 
wie den des atomareu Sauerstoffs zuruckgefuhrt wird, da das 0- 
Atom im N,O relativ schwach gebunden ist und so an einer ge- 
eigneten Katalysatoroberflache unter Elektronenaufnahme an- 
teilig werden kann. 

P .  A I G R A I N  und C.  D U G A S ,  Paris: Adsorption an Hal6- 
leitern (vorgetr. van A .  Kastler, Paris). 

Es  wird die Frage naoh den elektrostatischen Energieverhalt- 
nissen bei Elektronenabgabe aus dem Innern des Halbleiters an 
die Atome des adsorbierten Stoffes behandelt. Dabei verhalten 
sich nur die sag. ,,Uberschul3halbleiter" verschieden van Metallen, 
da bei ihnen die Elektronenabgabe nicht &us dem eigentlichen 
Kristallgitter heraus eintritt, sondern von den lokalisierten Stor- 
stellen aus. Fur diesen Fall ist die Adsorptionsene;gie E, = 
(yI'-'p)e, wobei q' das ,,elektrostatische" Adsorptionspotential, 'p 
das Austrittspotential aus dem Leitfahigkeitsband darstellt. Mit 
steigender innerer Aktivierungsenergie nimmt der Betrag von 
q'-p und damit E, zu. Daher sind Halbleiter rnit hoher innerer 
Absorptionsenergie haufig gute Katalysatoren. Mit zunehmendem 
Bedeckungsgrad der .Oberfl&che nimmt allerdings die Adsorptions- 
energie ab, da durch den Aufbau einer Sehbttkgschen Randschicht 
das Abwandern van Elektronen gehemmt wird. Die beschriebenen 
Verhaltnisse gelten fur die Adsorption elektronegativer Stoffe, 
fur elektropositive gelten die entsprechenden Bedingungen bei 
Defekthalbleitern. 

P .  C .  T O M  P K I N S ,  London: Adsorption won Gasen an Metall- 
schichten. 

K .  H A U F F E  und H .  J .  E N G E L L ,  Greifswald: Zum Me- 
ehanismus der Adsorption an Oxyden vom Standpunkt der Fehl- 
ordnungsfheorie. 

s) A. Eucken U. W. Hunsrnan, Z. physik. Chem. (B) 44,  163 [1939]. 
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Diffusion 
H .  G E R I S C H E R  und W .  V I E L S T I C H ,  Gottingen: U n -  

tersuchungen mi t  radioaktiven Indikatoren iiber Austausch- und 
Diffusionsaorgange an Silber-Elektroden. 

Die Austauschvorgange an Silber-Oherflachen in  Silber-Losun- 
gen und die Eindiffusion von Silber-Atomen in das feste Silber 
werden aus Aktivierungsmessungen bestimmt, die a n  ursprung- 
lich inaktiven Silher-Hlechen nach versohieden langen Eintauch- 
zeiten in sine elektrolytische Silber-Losung, deren Silher-Anteil 
zu 5 . lo- '  aus dem Isotop 11"Ag bestand, ausgefuhrt wurden. 
Als schemotisches Model1 Metall/Losung wird angenommen, daW 
auf das normale Metal1 eine ,,Austauschschicht" folgt, die sowohl 
dnrch Festkorperdiffusion rnit dem Metallinneren in  Austausch 
steht, als auch durch die Oberflachenanlagerung aus der Losung 
beeinfluat wird. Daran schlieBt sich cine elektrische Doppel- 
schicht und schlieWlich die eigentliche Losung. Fur  den Einbau 
der Ag-Atome in die Austauschschicht wird in Naherung eine Ex-  
ponentialabhangigkeit von der Zeit abgeleitet, die auch durch die 
Aktivitatsbestimmungen gut  wiedergegehen wird. Die Zeit fur  
das Einstellen des Gleichgewichts zwischen Austauschschicht und  
Losung ergibt sich zu etwa 200 sec in 1,14 . lo-% AgNO,. F u r  
den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt wird festgestellt, da13 
unter den Versuchsbedingungen die Zudiffusion aus der Losung 
und die Einordnungsgeschwindigkeit in  das Gitter der Austausch- 
schicht etwa von gleichcr GroDenordnung sind. Die anschlieflende 
schwache .lkt,ivitLtszunahnx wird niit drr Diffusion von Ag- 
Atomen in das lnnere des Silbers crkllrt.  Es ergibt sich hei Zini- 
mertemperatur ein 1)ifflIsionskoelfizient D = 0,5-2 . 10-" cm2 
see-1, x i h r e n d  extrapolierte Werte von Johnson6) den vie1 klei- 
ueren M'ert cm2 sec-l hatten. 

A.  S 34 E K A L ,  Graz: Erztoun.gene Sfo,'fwanderung nn Kristall- 
ober/lachen. 

3'. E R D  M A N X -  J E S N I  T Z E  R und P. G O N  T H B R ,  Frei- 
berg: Oberfluckenaktiwitu1 von Kupfer  inz Tempernturbereich. von 
700 bis 800" C7). 

W .  S E I  T H  undG. L d P M d N N ,  Munster: t fber die Dif fus ion  
von Metallen i n  gesinterten Aluminium-Proben.  

15s murden Verduche tiher die Eindringtiefe von Frenidmetallen 
in  Reinaluminium nnd in Sinteraluminium (S  h P )  vorgenommen. 
Es zeigtr sich, dal3 Ag, Zn and  Yg  bei gleicher Dauer und Temper- 
temperatur erheblich weiter in  SAP eindringt, als in Rein-Al. Es 
wird eine bevorzugte tangentiale Piff usion in  der Al-Oxyd-Schicht 
der Sinterkorper angenommen. 1)a die Tiefe der Zone, aus dor das 
Fremdmetall aus der  Legierung abu-andert, beim IXffundieren in  
SAP griiWer ist als bei Rein-Al, wird nicht nur auf eine hobere 
DiffusionsgRsrhwindigkeit geschlossen, sondern aueh eine gr8- 
Dere abgervanderte Menge Fremdmetall angenomrneu. E s  wird 
abschlioBend bemprkt, daB das Verhalten von Cu als Legierungs- 
partner eine groWerc Eindringtiefe hei Rein-A1 zeigte. 
A u s s p r a c h e :  

Schwab, Miinchen: Die erhohte Diffusion in Oxydschichten legt 
nahe, daB es sich hierbei urn einen Halbleiter (AI,O, mit Al-Uber- 
schu8) handelt. 

Oberflachenreaktionen 

I(. H A U F F E  und H .  P F E I E ' F E ' R ,  Greifs:r-ald: Uber die 
Mifwirlcung aon Phasengrenzreaktionsn bei der Oxvdrrtion aon Me-  
tallen und Legiernngeiz be; hohen Tempernturen. 

Bei der I Messung der Oxydationsgeschwindigkeit von Armco- 
Eisen wurde gefunden, da9 das parabolisohe Tamntannsche Wachs- 
thmsgesetz nur bis etwa 9000 C gultig ist. Von ca. 950" C a b  t r i t t  
an Stelle dessen eine mit der Zeit lineare Masscnzunahme auf. Bei 
den niedrigeren Temperaturen wird die Diffusion durch die Oxyd- 
schicht geschwiudigkeitsbestimmend sein, daruhnr jedoch der 
Einbaurneohanisnius der Sauerstoff-Molrkeln in  die oherste Oxyd- 
schicht. Fur  diesen wird wie uhlieh Aufspaltung des adsorbierten 
0, und nachtraglicher Einban in das Oxydgitter unter Ionisierung 
angenommen. Fur  den let,zten Schritt ist der Fehlordnungscha- 
rakter der Oxydsehicbt von Bedentung. 

Die Beeinflussung der Oxydationsgeschwindigkeit von Metallen 
durch dic Anwesenheit von Metalloxyd-Dampfen wird, wenn die 
Anna,hme einer eutektischen Schnielze als geschwindigkeitser- 
hohender Faktor nicht moglich ist, rnit der Veranderung der Me- 
tallionen-Leerstellenlronzentration im Oxydgitter dnrch den Ein- 
bau der Fremdmetalloxyde erklart. Als Beispiel wird die Er-  
hiihung der Oxydationsgeschwindigkeit von Ni durch die An- 

6 ,  Amer. Inst. Min. Met. Engng. 134 ,  107 [1941]. 
') Vgl. diese Ztschr. 64,  139 [1952]. 

wesenheit von MOO, angefuhrt, wiihrend das einwertige Li,O ent- 
sprechend eine Erniedrigung der Ni2+-Leerstellenkonzentratiou 
und der Oxydationsgeschwindigkeit verursacht. 

H ,  H O  H N ,  Wien: Reaktionen von Gasen an  kaltfliissigen Me- 
talloberflilchen. 

Die Regunstigung der Oxydation a n  Amalgamoherflichen ini 
Verhaltnis zu reinen Quecl;silher-Flichen wird a n  Hand der qua- 
litativen Vorstellung einer Erhohung des ,,F,lektronendruckes" 
im Innern der flussigen Phase durch die Hinzufugung von elektro- 
positiveren Met.allen zum Hg diskutiert. 

K .  S C H A P  E R ,  Heidelberg : Energiei ibertragungsw~echan~s~~~~~s 
und Realctionsgesch~tiindigkeit an metallischen Oberflachen. 

Fur  Reaktionen an Oberfliichen ist es wichtig, die Art der Ener- 
gieaufspaltung auf die versohiedenen Freiheitsgrade der adsor- 
hierten Molekel zu kennen. Hier€ur wird der A k k o m o d a t i o n s -  
k o e f f i z i e n t  K, der ein Ma0 fur  die integrale Energieuhertragung 
darstellt, in  Einzelfaktoren pro Freihritsgrad aufgespalten: 

Fur  Reaktionen in  verdunnten Gasen ist naturlich der Anteil der 
Schwingungsfreiheitsgrade besonders wichtig. Es wird daher z. B. 
fur  die Zersetzung des b thans  an Pt-Cu-Legierungen dcr Akkomo- 
dationskoeffizient zwischen 0-100" C berechnet und in  ausgezeich- 
neter Ubereinstimmung rnit den MeRergebnissen gefunden. Ka- 
talytisch besonders wirksam ist hei dieser Reaktion d i e Normal- 
schwingung, die dadurch, da9 sie zwei H-$tome nahe aneinander 
bringt, die Abspaltung einer H,-Molekel begunstigt. Die Bber- 
gangswahrscheinlichkeit fur  dicse Schwingung ist gerade heim 
Platin besonders gro8. F u r  den Akkomodationskoeffizienten 

gilt ai = z+q , wohei T die Verweilzeit der adsorbierten 

Molekel und pi die reziproke Energieaustauschwahrscheinliohkeit 
fur den Preiheitsgrad i ist. 

z 

H .  D d R I N G  und K .  M O L I E R E ,  Berlin: Uber die Disso- 
ziation von Zirkonjodid a n  heipen Ilfetalloberflaehen. 

Jn ein VakuumgefaW, das einen 40 p starken Wolfram-Draht 
und Zirkon-Pulver als Bodenkorper enthalt, wird Zr3, einsubli- 
miert. Die Dissoziation des ZrJ ,  an dem aufgeheizten W-Draht 
wird aus der Dickenzunahme dieses Drahtes, a n  dem sich das Zr 
absetzt, gemessen. Als Versuchsparameter dienen die Roden- 
korpwtemperatur des Zr-Pulvers und die des Drahtes. Die Ab- 
hangigkeit der Wachstumsgeschwindigkeit von der Drahttem- 
peratur folgt sehr gu t  dem ublichen Exponentialgesetz. Die hier- 
aus bestimmte formale Aktivierungsenergie ist fur T < 200" und 
> 500° C etwa 21 kcal/Mol und erreicht in  dem Gebiet dazwischen 
etwa 75 kcal/Mol. Fur  die Abhangigkeit von der Hodenkorper- 
temperatur wird ein ziemlich breites Minimum von ca. 320"- 
500° C der Wachstumsgeschwindigkeit a m  W-Draht festgestellt, 
das van  zwei steilen Maxima flankiert ist. Das ausgepragte Mi- 
nimum hei mittleren Temperatwen wird durch Bedeckong zu- 
mindest der aktiven Zentren der Zr-Pulveroherflache durch ZrJ, 
erklart, das relativ reaktionstrage ist und die Rekomhina- 
tion des a m  Gluhdraht h i  gewordenen Jods zu ZrJ ,  a m  Bodeh- 
korper verhindert. Dadurch steigt der Jod-Partialdruck im Ver- 
suchsgefaP und das haufigere duftreffen von Jod-Molekeln auf 
den Gluhdraht bringt dort das durch Dissoziation hervorgerufene 
Wachstum zum Stehen. Oberhalb 500" C wird ZrJ ,  als feste 
Phase unstabil und durch die Disproportionierungsreaktionen des 
im Gasrauni vorhandenen ZrJ, und ZrJ ,  steigt der ZrJ,-Partial- 
-druck wieder an, womit praktisch der gleiche Zustand wie hei 
tiefen Temperaturen wiederhergestellt ist. 

H .  P A P R O T H ,  W .  R A T H J E  und I .  N .  S T R A N S K I ,  
Berlin: Elektronenemission einer Silber-Oberflache unter Einwir-  
kung von Jod-Dampf.  

Der uuter dem Namen C h e m o e m i s s i o n  fur flussige Metalle 
schon lange bekannte Vorgang der Elektronenemission unter Ein- 
wirkung eines aktivierten Gases auf die Metalloherflache wird hier 
a n  festen Silher-Oberflachen untersucht. Samtliche Versuche ge- 
schahen bei 0,2 Torr Jod-Dampfdruek. Es zeigt sich, daR bei der 
Bedampfung der vorher durch Ausgluhen gejeinigten Oherflache 
ein Emissionsimpuls und kein kontinuierlicher Strom auftritt.  
Aus diesem Verhalten und der frei werdenden Ladungsmenge wird 
geschlossen, daW die Reaktion des Jods rnit den Silberatomen der 
Oberflache zum Stillstand kommt, sohald ein bestimmter Wert  
der Oherflachenbcdeckung erreicht ist. Als Reaktionsmeohanis- 
mus wird die primare Rildung von unpolarem Ag- J angenommen, 
das nur nach einer gewissen Zeit T durch Elektronenumordnung 
in  den polaren Zustand A g + J -  ubergeht. Eine uberschlagige 
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Rechnung ergab, daO dic JfeBerqetnissr etwa 0,07 7; der theore- 
tisch zu erwartenden Emissionsnienge darstellen, einen Wert, c!er 
auch von Denisoff u n d  Kichurdson f u r  fliissige .\Ietalle erhalten 
wurde. Yagnetische Ablenkversuche zeiyten, daU es  sic11 Iiei den 
emittierten Latliin:.strlgern in der Hauptswhe um I < l e k t r o n e n  
handelte. Auch Strom-~pannungsmesRungen wirseu auf Mek- 
tronenemission hin, da die Kurven ller Long~nuirschen Heziehung 
fur  den Abbau einer Eleklrouenraiirnladungs\volke recht gut ent- 
sprachen. 

E.  PVI C I< E ,  Gottingeti : Priniarprozesse beini Abhruntl gra- 
phitischen liolilenstoff$). 

EIJ wnrden Abhrandversuche an Kohlenstoff rnit einer Durch- 
strijmungsmethode durch enge Kohlekaniilchrn durehgefiihrt. I m  
Gegensatz zu der statischen Gliihfatlenmethode von L. M e ! p  
wird mit Luft von Atmosphirendruek gearbeitet. Zwischen 
900-llOOo C lirgt die relative CO-Ausbeutc (pco,/(pco pco,)) 
fur kurze Verweilzeiten (T lo-‘ sec) bei etwa SOY:,, uni hei 1An- 
geren Zeit.en wegen Nachverbrennung rles CO stark abzusinken. 
Bei ca. 7 = O , O 3  see t r i t t  uochmals ein Maximum der CO-Ausbeute 
ein, da hier kcin iiberschiissiger Sauerstoff mehr in  (lie Nachver- 
brennungszone gelangt.. S a c h  cinem abermaligen Abfall steigt 
der CO-Gehalt bei sehr langen Verweilzeiten auf praktisch l O O u / , ,  
da  dann l i e  Houdouard-Reaktion den Anted des C 0 2  stark herab- 
driickt. Aus den Versuchen wird auf priniiire CO-Bildung gc- 
schlosser, was aitch niit den Messungen rnit llilfc yon Inhibitor- 
methoden gut  iibereinstimmt, hei denen ditrch Vcrhindern der 
Nacliverbrenniing des CO die I’rimirvertcilung erhalten bleibt. 
-~ 
’) Vgl. diese Ztschr. 63, 288 [1951]. 

I:iir drn Reaktionsniechanisnius wird anqenommel:: 5000 bis 
900° C gleiehzeitige Hiltlung von CO und CO,, 1000° IIIICI hiiher: 
ausschlieBlich CO-l3ildungr. I)er Anyiff tles Sauerstoffs t r i t t  nur 
a n  den Handatomrii ein, nicht a h e r  senkrecht 211 6e.n llasisfliichen. 
I)er atomare Sauerstoff wird jeweils abwcchselnd an U-AtonlP init 
rinfacher untl doppelter Hintlung angelaqert, ent,spreclirnd dcr 
Struktur  des Graphitgitters. I ler Iteaktionsverlniif ist so lanqr 
1 .  Ordnung, als die gebildeL.cn C O -  Gruppen schneller forttlanlpfen, 
als die Sauerstoff-Molekeln unler  Dissoziation adsorbiert werden, 
bei Siittigung der Randzone niit C O  dagc.:.cn kleiner als eins. 

G .  I V O L F F ,  C. G R O S S  und I .  N .  S T R A Y S K I ,  Berlin: 
Seuere U?ifersuchungen iiber d i e  7’riboZzcttiineszetzi. 

Es ist cine grolle Anzshl Stoffe auf ihre Fahigkeit, zur Tri- 
boluinineszenz hin untcrsucht worden. p : ~  wird eine Liste von 
106 anorganischen und or:anischen tribolumineszenten StoIfcn 
gegeben. Bei den Versuclieii lassen sich zwei Gruppen mit ucr- 
schieden langer IAeuclitzeit feststellen (< lo-‘ bzw.‘ 2 .  sec). 
Wahrend fiir StofIc. rnit kurzen Leuchtzeiten dic ‘Triboluniincszenz 
nur auf Umordnunx in der  HilJfliiche zuriickgefiihrt wird, scheincn 
bei den liingercn Zritrn EntladunqsvorgBnge und Sekundirphou- 
phoreszenz cine entsclieidende Ilolle zu spielen. Dies@ Annahrne 
wird durch die Tatsache unterstiitzt, dall man beim Zerbrechen 
nnter entladun~sheniniendeii I;liissiqkeiten cin Zuriickgehen drr 
Lcuchtzeit.en bis auf tlic TVerte der ersten Gruppe beobachten 
konnte. llei Glininier konnte gczeigt werden, tlall beim Trennen 
entlang der Spaltrbenen kein Leucliten aultritt,  bei einem Hi13 
quer z u r  Schieht tfagegen stetu. G. [VI3 3531 

4 

Pflanzenschutztagung 1951 in Wurzburg 
Vom 23.-25. Oktobcr 1951 fand in Wiirzburg eine Pflanzen- 

schutz-Tagung statt,  zu der der Pr is ident  der Hiologischen 
Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtsehaft, Braunschweig, 
Prof. Dr. Richfer, die Vertreter des amtlichen I’flanzenschutz- 
dienstes und die Pflanzenschutzmittel- u. -gerateherstellende Indu- 
stric eingcladen hatte. Unter den Vortragrnden waren auch dies- 
ma1 mehrere Vertreter aus dem benachbartrn Ausland (IIolland 
und Schweiz) zugegcn. Mit besonderer Freude wurde die starke 
Beteiligung der Kollegcn aus der Ostzone vermerkt. l m  Verlauf 
der Tagung fand cine Mitgliederversammlung der Vereinigung 
deufscher Pflanzeniirzle e. V. s ta t t .  

I. Allgenieher Pflanzenschutz 
11. D R E E S ,  Bonn: Pflanzenschutz und Staat. 
Die Organisation in den einzelnen Liindern sei sehr verschieden- 

artig und allgemein vollig unzureichend. So auch die finanxielle 
Leistung der Lander (Leistungen des Hundes fiir die Forschung 
pro Kopf der Bevijlkerung DN 0.70; in  USA DJZ ell.-). Der 
praktische Pflanzenschutz sei in  Ueutschland noch schlcchter gc- 
stellt als der wissenschaftliche. dcdes Pflanzenschutzarnt habe 
ein Gebiet von 1-2 Millionen ha zu betreuen. Auf c i n e  Ijezirks- 
stelle kamen etwa 300-500000 ha. Der Hund ist ini lctztcn Jahr  
Mitglied der europiischcn Pflanzenschut.zkonvention geworden 
und wird in  Kiirze auch Mitglied der Internationalen Pflanzcn- 
schutzkonvention sein. Damit ist eine grolle Verpflichtung einge- 
gangen, und es wird gefragt, ob dcr Deutsehe Pflanzenschutzdienst 
mit seinem derzeitigen heterogenen und schwachen amtlichen 
Pflanzenschutzdienst iiberhaupt dieser AuIgabe gewachsen ist. 

I R .  P .  H U S ,  Wageningen: D i e  Organisation der Warnjneldun- 
gen i n  den Niederlanden. 

Man untcrseheidet in  Holland allgem. und regionale Warnmel- 
dungen. Zu den erstcn gehijrt die S c h o r l w a r n u n g .  Man h a t  
festgestellt, daO die Perithezienentwicklung und -reifung von 
Fusikladiutn dendr. im ganzen Land gleichmiiBig vonstatten geht. 
Bei tierischen Scliadlingen ist eine zentrale Warnung nicht miig- 
lich. IIier werden die Gartenbauberater eingeschaltet, die jeder 
einen Beobachterkreis von 30-40 Slann haben. Diese geschulten 
Reobachter gebcn ihre Heobachtungen per l’ostkarte dem Gartcn- 
bauberater ihres Hezirks hekannt. Dicser wiederum unterrichtet 
die einzelnen interessiertcn Ijetriebr. 

Dcr Referent ha t  drn 1Cindruck gewonnrn, daB es sich bci dem 
Warndienst in Holland noch urn einen grollen, kostspieligen Ver- 
such handelt. 

W .  K O  T T E ,  Frciburg : Pflanzenschutz und hiologisches Gleich- 
ge wicht. 

Von Gegnern ehemischer Pflanzenschutzmittel wird argutnen- 
tiert, daO durcli Kontaktinsektizidc das biologische Gleichgewicht 
der Natur gestort und daniit mehr Schaden als Nutzen angerichtet 

wiirdr. Vortr. behandeltc die verschiedenen Einwandc und zeigte, 
daB sic grofitcnteils unzutreffcnd sind. 

PflanzenschutzmaUnahmen sollen die Schadlinge bekampfen, 
schadigen aber andcrerscits auch die Siitzlinge rnit. Ein Beispiel 
liierftir ist die in den lrtzten Jahren ‘beobachtete starke Vermeh- 
rung der Roten Spinne. Seben  den klimatischen Paktoren, wic 
Trockenheit und Wiirme, diirfte vor allen Dingen die Winter- 
spritzung den Ilefall bcgiinstigen. Auch die Sonimerspritzungen 
niit IlL)T sowie Pomarsol fordern den Rote-Spinnen-Befall. Des- 
halb s teht  aber der Pflanzenschutz keincswegs vor einer Krise. 

M U L L E R ,  TIohenheim: ober die Wirkung des Cuanamids 
im Kalkstickstoff auf die versehiedenen Mikroorganismengruppen, 
insbes. QU/ Schadpilze itn Boden. 

Umsrtzung des Kalkstickstoffes im Boden bildet Cyanamid, 
welches die Mkroflora des Ilodens, bes. die Schimmelpilze, stark 
fiirdert. Von einer bestiminten Gabe a h  werden aber die Pilze in 
Jiitleidenschaft gczogcn. Ilei 1,5-:3 kg und bis 6 kg Kalkstickstoff 
pro m3 Erdc werden die Pilze bzw. Hakterien in ihrem TVachstum 
mit steigendcr Kalkstickstoff-Gabe gehemmt. Vortr. ist der An- 
sicht, daB dieseVersuche im Freiland auch zu F:rfolgen fiihren kijnn- 
ten, wenn es sich urn Krkrankungcn au Kulturpflanzcn handelt, 
die durch Bodenpilze bzw. Jjakterien verursacht werden. Gete- 
stet wurde mit: Aspergillus niger, Penicillium, Mucor spec., 
Fusar ium spec. (Errcger der Gurkenwclke). Rhizoctonia solani, 
I’ythiutn debaryanuni, Ophiobolus graminis u. a. 

M .  G Z E ’ C  H ,  II8chst: LVeuere Untersuchungen iibrr Rtiuchschii- 
den an latidtoirfscliaftlicheji Rulturpflnnzen durch Chlor-, Sitrose- 
und Scliirefeldioxydgrise. 

Die Farbwerkc Iiocchst haben die durch den Krieg unterbroche- 
nen Arbeiten iibcr Rauchschdden wieder aufgenommen. Unter- 
sucht werden die Dosis toxica und Dosis letalis von Chlor, Sitrose, 
und Scliwefcldioxyd bei landwirtschaftlichcn und gartnerischcn 
Sutzpflanzen. Unter Laborbedingungen wurdeii Dosicrungon 
von bis rnit einstiindiger ICinwirkungsdauer angesetzt, 
also e. T. Gasdichten, wie sic irn l‘reiland nicht zu beobachten und 
auch fur  Mensch und Ticr unertrlglich sind. 

Hei Pctkuser W i n t e r r o g g e n  verursacht tlio Bcgasung trocke- 
ner Pflanzen 1 Tag vor dcm Anfbliihen iiberraschend starke Reak- 
tionen: SO,-lo-‘ verursachte einen grauen Schimmer auf Blat- 
tern und Halmen, sowie 18,3% Schmschtkorn. SO,-2x und 
C 1 - 3 ~ l O - ~  ricfen ein weifigraues Strichelmosaik auf den llliittern 
und Flecke au1 den IIalmen, aber noch keinc Schidigungen der 
h e n  und dcr Kornaushildunx harvor. Erst  bei KrhGhung auf 
10-4 wurde die Kornausbildung geschiidigt, z. 13. C1-262 
Schmachtkorn. Die Reaktion war bei SO, a m  stirksten, weniger 
bei CI, a m  scliwiichsten bci SO,. Hei Z u c k e r r i i b e n :  7 Tage vor 
dem Vereinzeln fiihrtc S0,-iO-5 spontan zur Bleichung der Inter- 
costalfelder, welche a m  folgcnden Tage jedoch wieder sohwand; 
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